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2. Key Diagram of Radio Receiver:

T iransistors and varishle capacitors; B8 — capping
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s, L.F. transformers and diagram of vernier-scale

device

I seiector is shown'in position SWi

nerils marked with asterisk are chosen when ad-

ivei circuil may differ from the given one, as it

eing improved.

o=

Lo

A — brochage des lransistors et des condensateurs variables;
B - brochage des circuits HF, des transformateurs BF et schéma
du dispositif 4 vernier et @ échelle

Nota:

1. Seéfecteur de bandes en position O.C.1.

2. Les ¢léments. marqués dun astérisque sont séleclionnés
lors du réglage.

3. Vu que le Constructeur perfectionne constamment le sché-
ma de récepteur, ce schéma peut différer de celui donné

L. 6AY

Abb. 2. Elektrisches Prinzipschaltbild:

A — Sockelung der Transistoren und Kondensatoren der variabler
Kapazitat; B — Sockelung der Hochfrequenzkreise, Niederfrequenz-
transformatoren und Vernierskaleneinrichtung

Anmerkungen:

|. Bereichsumschalter in Stellung KWL

2. Bauelemente, die mit Zeichen™ bezeichnel sind, werden beim
Einregulieren ausgewidhit.

3. Das Prinzipschaltbild des Ewmpfédngers kann sich von an-
gegebenem unterscheiden, da dieses standig verbessert wird.
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Puc. 2. Cxema 31eKTPHUECKAA NPHHUHNHAILHAN:

e

A— UCKOJICBKS TPaH3HCTOPOB H KOHACHCATOPOB IleCMEHHOﬁ eN-
KOCTH, B -~ [IOKOJERKA BLICOKOYACTOTHBIX KOHTYPOH, HH3KOYACTOT-
HbiX TPAHCGHOPMATOPOB W CXeMa BRDHLEDHO-WKANBKOTOG YUTPOHCTBA

Itpumenanuan:

1. Tlepekawuatedp Ananasolos 8 noaokeHin KBL

2. JaemenThl. OOU3HAYEHHBIC 3BE3LOUKUH, HOAGHpPALOTCH  npu
PErYAHPOBAHUY.

3. Cxema PAAHOODHEMBHKR MOMKET OTAHHATLEY OT 1IpHBCAEH-
HOfl, TAK KaK OHa NOCTORHHO COBEPIIEHCTRYETCA.
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Fig. 2. Key Diagram of Radio Receiver:

A — capping of transistors and variable capacitors; B — capping
of H.F. circuits, L.F. transformers and diagram of vernier-svale
device

Notes: X

f. The band selector is shown in position SWL

2. The elements marked with asterisk are chosen when ad-
justing.

4. The receiver circuit may differ from lhe given one, as it
is constantly being improved

* principe d

radio:

A - brochage des transistors el des condensate
B - brochage des circuits HI', des transiormateurs
du dispositii & vernier et 4 échelle

Nota:

I. Sélecteur de bandes en position O.C.1L

2. Les é&léments. marqués d'un astérisque sor
fors du réglage.

3. Vu que le Constructeur periectionne canstan
ma de récepleur, ce schéma peut différer de celui dc
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